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Pomiary termoluminescencji
Optycznie stymulowanej luminescencji
Radioluminescencji

1. Dostepne mozliwosci pomiarowe (krotki opis urzgdzenia).

INTiBS PAN dysponuje zautomatyzowanym urzadzeniem do pomiaréw termoluminescencji
(TL), ktore jest przeznaczone do precyzyjnego badania procesow pulapkowania energii na
defektach w materiatach funkcjonalnych (Lexsyg research, Freiberg Instruments). System
wyposazony jest w moduly detekcyjne z wykorzystaniem fotopowielacza (zakres detekcji 380—
980 nm, firmy HAMAMATSU R13456) oraz wysokoczutej kamery EM CCD (iDus 420 Series
DU420A zakres detekcji 200-1050 nm, firmy Andor), co umozliwia wykonania
wysokorozdzielczych pomiaréw:

e Krzywych termoluminescencji (TL)
e Optycznie stymulowanej luminescencji (OSL)
¢ Widm radioluminescencji (RL)

Wszystkie wymienione pomiary, mozna wykonywaé¢ w szerokim zakresie temperatur
(od -40 do +500°C w atmosferze powietrza i1 azotu. Jako Zrdédlo promieniowania mozna
zastosowac lampe rentgenowska (Varian VF-50J), niebieska diode laserowa o dlugosci fali 445
nm (maks. 100 mW/cm?) oraz diode laserowa NIR o dhugoéci fali 980 nm (maks. 300 mW/cm?).
Szybko$¢ nagrzewania probki mozna regulowaé w zakresie 0,1-20,0°C/s.

2. MozliwoSci pomiarowe
W oparciu o dostepng platforme¢ mozna wykonywac nastepujace badania:

e Okreslanie rozkladéw giebokosci putapek 1 parametrow kinetycznych

e Badanie mechanizméw trwatej luminescencji (w tym uktadow aktywnych w
zakresie bliskiej podczerwienti)

e (Charakterystyka odpowiedzi radiacyjnej (dozymetria, powstawanie defektow)

e Luminescencja z rozdzielczo$cig czasowa 1 temperaturowa (za pomocg EM CCD)

3. Mozliwosci wspotpracy
Infrastruktura doskonale nadaje si¢ do wykonania badan w obszarze:

Trwalej luminescencji i materiatéw magazynujacych energi¢
Materiatéw do dozymetrii radiacyjnej

Inzynierii defektéw w luminoforach

Czujnikéw luminescencyjnych i materiatéw fotonicznych

Mozliwe jest elastyczne projektowanie eksperymentow i dostosowywanie ich do specyficznych
wymagan dla badanych uktadéw materiatowych.
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